Resumo do arranjo em camadas, sub-camadas e orbitais
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Orbitais e nUmeros quanticos
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Atomos polieletronicos

Orbitais e suas energias

Orbitais de mesma energia sao conhecidos como degenerados.

Para elementos com mais de um elétron, os orbitais s, p, d e f ndo
sdo mais degenerados porgue os elétrons interagem entre si.

Portanto, o diagrama de Aufbau apresenta-se ligeiramente
diferente para sistemas com muitos elétrons.
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Atomos polieletronicos

Orbitais e suas energias
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Configuracoes eletronicas no estado fundamental

4p- =
3d— -

'—48— [ v mS: + ]/2

G = Hiz=1:1 "

1s
_35_ -
H(Z=1): 1s?

2p= —

_23_ L=

-1s—4 1t




Energia —

Configuracoes eletronicas no estado fundamental
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Configuracoes eletronicas no estado fundamental
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Configuracoes eletronicas no estado fundamental
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Configuracoes eletronicas no estado fundamental
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Configuracoes eletronicas no estado fundamental
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Configuracoes eletronicas no estado fundamental

Regra de Hund:
Os elétrons numa mesma subcamada tendem a permanecer
desemparelhados (necessariamente em orbitais separados),
com spins paralelos.
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Configuracoes eletronicas no estado fundamental
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Configuracoes eletronicas no estado fundamental
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Configuracoes eletronicas no estado fundamental

3d—

4p-
_45_ —

op
_35_ -

2p=
_25__ ==
._18._ -

el 1L ]
ol 1L 1T

eenll 1L ] R
oesal 1L 11T ]
een Il 1L I ]
-0 JL 1L 110




Configuracoes eletronicas no estado fundamental

NOTAGAO ESPECTROSCOPICA: B (Z = 5): 152 252 2p!
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Configuracoes eletronicas no estado fundamental
Convencao cerne do gas nobre
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Configuracoes eletronicas no estado fundamental
Convencao cerne do gas nobre
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Configuracoes eletronicas no estado fundamental
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Com o0s subniveis 3s e 3p
e ja completos, é mais
favoravel energeticamente
0 préximo elétron ocupar
um orbital no 4° nivel (4s)
do que o subnivel 3d.
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Regra mnemonica para o preenchimento dos orbtiais por elétrons

S: maximo 2 elétrons
p: maximo 6 elétrons

d: maximo 10 elétrons

f- maximo 14 elétrons
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Regra mnemonica para o preenchimento dos orbtiais por elétrons
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Configuracoes eletronicas no estado fundamental
As configuracdes eletrbnicas sdo mais estaveis

K(2=19):[Ar] 4s* guando apresentam subniveis
Ca (Z = 20): [Ar] 4s2 semi-preenchidos
ou
Sc (Z =21): [Ar] 3d*! 4s? totalmente preenchidos
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Configuracoes eletronicas na tabela periodica
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